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摘要(译)

本发明涉及一种具有包含至少一种空穴导电材料CA和至少一种磷光发射体CB的发光层C的有机发光二极管，包含至少一种碳烯配
合物与至少一种空穴导电材料或与至少一种磷光发射体的混合物以及包含至少一种空穴导电材料与至少一种磷光发射体的混合物作
为OLED中发光层在延长发光层寿命中的用途。本发明有机发光二极管在有机发光二极管的至少一个层，优选空穴阻断层和/或电子
阻断层和/或发光层C中，除了空穴导电材料CA和发射体CB外还可以具有至少一种选自二甲硅烷基咔唑、二甲硅烷基氧芴、二甲硅
烷基硫芴、二甲硅烷基二苯并磷杂环戊二烯、二甲硅烷基硫芴S－氧化物和二甲硅烷基硫芴S，S－二氧化物的化合物。
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